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1. Етапи виконання

Номер етапу: 1

Назва етапу: Генерації та формування багатозарядних інтенсивних пучків газових та металевих іонів для іонних 
прискорювачів, прискорювачів медичного призначення та імітаційних експериментів на пучках важких іонів.

Початок етапу: 01-2017

Закінчення етапу: 12-2019

Вид звітного документа: Остаточний звіт

2. Виконавець

Назва організації: Інститут прикладної фізики НАН України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 05399225

Підпорядкованість: Нацiональна академія наук України

Адреса: вул. Петропавлівська, 58, м. Суми, Сумський р-н., Сумська обл., 40000, Україна

Телефон: 0542222794

E-mail: ipfmail@ipfcentr.sumy.ua

WWW: http://iap.sumy.org/

3. Власник результатів НДДКР (продукції)

Назва організації: Національна академія наук України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 00019270

Адреса: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Підпорядкованість: Кабінет Міністрів України

Телефон: 380442350981

E-mail: prez@nas.gov.ua

WWW: http://nas.gov.ua

4. Джерела та напрями фінансування

Підстава для проведення робіт: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

КПКВК: 6541030

Напрям фінансування: 2.2 - прикладні дослідження і розробки

Джерела фінансування



Джерело фінансування: 7713 - кошти держбюджету

Фактичний обсяг фінансування за звітний етап: 3633.02 тис. грн.

5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Генерації та формування багатозарядних інтенсивних пучків газових та металевих іонів для іонних прискорювачів, 
прискорювачів медичного призначення та імітаційних експериментів на пучках важких іонів.

Назва роботи (англ)

Generation and Formation of Multicharged Intensive Beams of Gas and Metal Ions for Ion Accelerators, Accelerators for 
Medicine and Simulations on Heavy Ion Beams.

Реферат (укр)

Розроблено високоінтенсивне джерело негативних іонів водню. Розроблена система екстракції та первинного 
формування пучка іонів нової версії Н- джерела та проведено її моделювання за допомогою розробленої комп'ютерної 
програми.Показано, що розроблена іонно-оптична система дозволяє отримати пучки іонів Н- з струмом десятки мА. 
Експериментально одержано густину екстрагованого струму негативних іонів ~ 600мА/см2 Продовжувалася розробка 
конструкції нового типу джерела багатозарядних іонів металів на основі іонно-плазмового розпилювання. Проведено 
серію експериментів по дослідженню генерації іонів заліза Fe2+ та цирконію Zr2+ в імпульсному та стаціонарному 
режимах роботи іонного джерела, одержано трьохзарядну фракцію іонів Fe3+. Розроблено конструкцію розпилювального 
електроду для генерації іонів вольфраму та проведено перші експерименти по одержанню пучка іонів вольфраму.  

Реферат (англ)

A high-intensity source of negative hydrogen ions has been developed. A system of extraction and primary formation of a beam 
of ions of a new version of the H-source was developed and its simulation was carried out with the help of a developed 
computer program. The developed ion-optical system was demonstrated to obtain beams of H-ions with a current of tens of 
mA. The density of the extracted current of negative ions ~ 600mA / cm2 was experimentally obtained. The design of a new 
type of multi-charge metal ion source based on ion-plasma sputtering continued. A series of experiments were conducted to 
investigate the generation of Fe2 + iron ions and Zr2 + zirconium in the pulsed and stationary modes of ion source operation. A 
three-charge fraction of Fe3 + ions was obtained. A sputtering electrode for the generation of tungsten ions was designed and 
the first experiments were performed to obtain a beam of tungsten ions.

Індекс УДК: 539.12/.17, 537.53

Коди тематичних рубрик НТІ: 29.15

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Високоефективні джерела іонів легких та важких іонів.

Назва продукції (англ): Highly effective light and heavy ion sources.

Очікувані результати: Вироби технічні

Галузь застосування: 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Опис продукції (укр): Розроблено високоінтенсивні багатозарядні джерела позитивних іонів металів та джерело 
негативних іонів водню, що можуть використовуватися в іонних інжекторах для іонних прискорювачів. Джерела іонів 
металів використовуються в імітаційних дослідженнях реакторних матеріалів на іонних пучках. Джерело негативних іонів 
водню використовується в іонних інжекторах високоенергетичних іонних прискорювачах – ЦИКЛОТРОНАХ, 
СИНХРОТРОНАХ, ЛІНАКАХ (лінійні прискорювачі).



Соціально-економічна спрямованість НТП: Економія матеріалів

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР, Експериментальний (макетний зразок)

Впровадження НТП: Впроваджено

Строки впровадження: 01.201712.2019

Виробник продукції: ІПФ НАН України

Споживачі продукції: Інститут прикладної фізики НАН України

Перспективні ринки: Україна, Європа

Права інтелектуальної власності: «Ноу-хау», За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР
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8. Звітна документація

Кількість сторінок в звіті: 83

Мова звіту: Українська

Кількість файлів у звіті: 1
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